Fuentes Reguladas
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Characteristic Symbol | Min ‘ Typ | Max | Unit ‘
tGate Trigger Current (Continuous dc) (Vp = 12 Vde, R = 100 Ohms) lat - 5.0 30 mA
T Gate Trigger Voltage (Continuous dc) (v = 12 Vdc, R = 100 Ohms) Vet - 0.7 15 W
THolding Current (Vp = 12 Vdc, Initiating Current = 200 mA, Gate Open) Iy - 6.0 50 mA
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Proteccion de circuitos:
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Tarea #3:

1) Para el siguiente circuito encuentre el valor de Cy la razén de vueltas del transformador sin
usar aproximaciones (excepto para el voltaje RMS del rizado) para lograr lo indicado.
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2) Para los valores obtenidos en el punto a. encuentre el voltaje DC y RMS de la carga utilizando
las formulas aproximadas.

3) Para su disefio encuentre los valores del diodo:
a) Voltaje Pico Inverso Recurrente (Vrgm)
b) Corriente Pico a Favor Recurrente (lggm)
c) Sobrecorriente Pico a Favor (lgsm)
d) Corriente a Favor Promedio (lgay))
e) Encuentre y adjunte las especificaciones de un diodo comercial que se ajuste a estos

valores.

4) Para los valores obtenidos en el punto a. encuentre los nuevos valores de la carga DC y RMS si
se sustituye el diodo por un puente de diodos.

5) Redisefie el circuito original para utilizar un zener 1N4560 utilizando los valores obtenidos en
el punto a.
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